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 عنوان الرسالة او الاطروحة :

 للشحنة الالكترونية في نقاط كمية شبة موصلة مترابطة الضخ الغير اديباتيكي
 ملخص الرسالة او الاطروحة

 Aى  Dانًتـكـيَة يٍ انُقاا  اناثلاا انكًياة   L-DBA-Rقديُا دراسـة َـظـرية ػهى ػـًهية اَتقال انشـحـُة يٍ خـلال الأَـظًة انجسـرية        

. انصاياةة انُظرياة  Rىيٍ انيًيٍ بقطاب ايًاٍ  Lيٍ انيسار بقطب ايسر  DBAبط انجسر )انجسر(، ىيرت Bانًرتـبطاٌ بيسا ة انُقطة انكًية 

اػتًدت ػهاى ًَاي ا اينيكتارىٌ انًُ ارد ياغ ساري يساتيو يا فر ىاكاد سقاط نكام ياٍ انُقاا  انكًياة، ىاتوار تالفير انًساتييات انًساتًر  نكالا 

اهتًًُا بًيضيع انضا  اينيكترىَاي نهُظااو ى نا  ػاٍ  رياط تساهيط  واد ،Aى  Dانقطبيٍ ػهى شكم دانة تؼريض نًستييي انُقطتيٍ انكًيتيٍ 

(ػهاى انجسار،     تاى اخاد  واد بياباة يؼتًاد دىريااز ػهاى اناكيٍ ىػهاى شاكم داناة انؼتباة. ىقاد تاى يلاكظاة تالفير يقادار  واد انبياباة  gVبيابة )

AoDog EEV   ِىتاارددot/1   ىتااردد انضااot2/1  ،ػهااى اكتًانيااة انًهاايو نًسااتيو انجساار tPB ىيؼاادل انتيااار ااَااي انًااار ،

بانجسر،  tjB . 
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Tile of thesis  

Non-adiabatic electron charge pumping in coupled Semiconductor quantum dots 

Absract of thesis  

       We presented a theoretical study of the electron transfer process within the bridge system L-DBA-R 
which consist from three quantum dots, D  and A coupled by the quantum dot B (bridge B), the DBA 
system attached from the left with the left lead L and from the right with right lead R. The theoretical 
formalism depends on the one-electron model with assuming an effective level corresponding to each 
quantum dots. The leads continuum level effects appears as a level broadening for that of the quantum 
dots D and A,Our attention is concentrated on the system electronic pumping subject by applying a gate 
voltage on the middle quantum dot (the bridge B), where we use a time dependent gate voltage as a 

step function. And observe the effects of the gate voltage amount AoDog EEV  , its frequency ot/1  

and the pumping frequency ot2/1  on the time dependent occupation probability of the quantum 

dot B level, )(tPB , and 

the average instantaneous current through the it, )(tjB .           

 

 


